Technische Information / Technical Information

DZ 950 N 36...44

Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

eupec

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung Tyj=-40°C...Tyjmax VRrM 3600 4000 | V
repetitive reverse voltage 4200 4400 | V
StoRspitzensperrspannung Tyi=+25°C... Tyjmax Vrsm 3700 4100 | V
non-repetitive peak reverse voltage 4300 4500 | V
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert lerRMSM 1500 | A
RMS on-state current

Dauergrenzstrom Tc=100°C lravm 950 | A
average on-state current

StoRstrom-Grenzwert T, = 25°C, t, = 10ms lesm 35.000 | A
surge current Ty = Tyjmax tp = 10ms 29.000 | A
Grenzlastintegral T,j = 25°C, t, = 10ms 12t 6.125.000 | A%s
I2t-value Ty = Tyjmax tp = 10ms 4.205.000 | A2s
Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaspannung Ty=Tymax ir= 3000 A Ve max. 1,78 | V
forward voltage

Schleusenspannung Ty = Tjmax Viro) 0,85 | V
threshold voltage

Ersatzwiderstand Ty = Tyimax rr 0,28 | mw
slope resistance

Sperrstrom Ty = Tyimax: VR = Vrrm iR max. 100 | mA
reverse current

Isolations-Priifspannung RMS, f = 50Hz, t = 1min VisoL 3,0 | kv
insulation test voltage RMS, f = 50Hz, t = 1sec 3,6 | kv
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand pro Modul / per module,Q=180°sin Rinic max. 0,042 | °C/W
thermal resistance, junction to case pro Modul / per module, DC max. 0,0405 | °C/W
Ubergangs-Wéarmewiderstand pro Modul / per module Rinck max. 0,01 | °C/W
thermal resistance, case to heatsink

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Ty max 160 | °C
max. junction temperature

Betriebstemperatur Teop -40..+150 | °C
operating temperature

Lagertemperatur Teg -40...+150 | °C
storage temperature
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Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3
case, see appendix page 3

Si-Elemente mit Druckkontakt
Si-pellets with pressure contact

Innere Isolation AIN
internal insulation

Anzugsdrehmoment fiir mechanische Befestigung Toleranz / tolerance +15% M1 6 |Nm
mounting torque

Anzugsdrehmoment fiir elektrische Anschlisse Toleranz / tolerance +5% / -10% M2 18 |Nm
terminal connection torque

Gewicht G typ. 2750 |g
weight
Kriechstrecke 64 |mm

creepage distance

Schwingfestigkeit f = 50Hz 50 |m/s?
vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in
Verbindung mit den zugehdrigen Technischen Erlauterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but
promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z,;c fir DC

Analytical elements of transient thermal impedance Z;,;c for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7

Ra[°C/W] | 0,0011 | 0,0027 | 0,0087 | 0,0231 | 0,0051

t.[s] 0,0100 | 0,0188 | 0,3035 | 4,9940 9,98
nmax
Analytische Funktion / analytical function : Zy,;c = a Rinn (1-EXP (-t /1,))
n=1
BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rther A22/00

Seite/page 4




Technische Information / Technical Information | EUPEC

Netz-Dioden-Modul DZ 950 N 36 44 N _El_

Rectifire Dioden Module
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Durchlassverlustleistung pro Modul / On-state power loss per module Pgay
Parameter: Stromflusswinkel Q / current conduction angle Q
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Netz-Dioden-Modul

Rectifire Dioden Module

DZ 950 N 36...44
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Hdochstzulassige Gehausetemperatur T in Abh&ngigkeit vom Strom lgaym
Maximum allowable case temperature T versus current lgaym

BIP AM /00-08-21, K.-A. Ruther
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Netz-Thyristor-Modul DZ 950 N 36 N 44

Phase Control Thyristor Module
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B2 - Zweipuls-Briickenschaltung/Two - puls bridge circuit
Hochstzulassiger Ausgangsstrom Iy in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur Ta,.

Maximum allowabel outputcurrent Iy versus ambient temperature T,

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resitance case to ambient Ry,ca
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B6 - Sechspuls-Brickenschaltung/Six - puls bridge circuit
Hoéchstzulassiger Ausgangsstrom |y in Abhéangigkeit von der Umgebungstemperatur Tp.

Maximum allowabel outputcurrent Iy versus ambient temperature Tp

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resitance case to ambient Ry,ca

BIP AM / 00-09-28, K.-A. Ruther
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Netz-Thyristor-Modul
Phase ?Jéntro):rjl'shg:istgr I\ljlodule DZ 950 N 3644 N %BL_
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B - 2 Zweipuls-Briickenschaltung / Two-puls bridge circuit
Uberstrom Iy, bei Luftselbstkiihlung, Ta = 45 °C, Kihlkorper KM 17.

Overload on-state current Iy, at natural cooling, T, = 45 °C, heating type KM 17.
Parameter: Vorlaststrom layor / Pre-load current lraywon

BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rither A22/00 ZNr.. 6 Seite/page 8
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Netz-Thyristor-Modul
Phase ?Jéntro):rjl'shg:istgr I\ljlodule DZ 950 N 3644 N %%
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B - 2 Zweipuls-Briickenschaltung / Two-puls bridge circuit
Uberstrom Iy bei verstarkter Luftkiihlung, T, = 35 °C, V| = 45 I/s, Kiihlkérper KM 17.

Overload on-state current Iy, at forced cooling, T, = 35 °C, V| = 45 I/s, heating type KM 17.
Parameter: Vorlaststrom layqor / Pre-load current lraywon

BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rither A22/00 Z.Nr.: 7 Seite/page 9
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Netz-Thyristor-Modul
Phase ?antro){rjl'shg:istgr I\ljlodule DZ 950 N 3644 N _9_
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Grenzstrom lyoyyw bei Luftselbstkiihlung, T, = 45 °C und verstarkter Luftkiihlung, T, =35 °C
Kihlkdrper KM 17, vgy = 0,8 Vggu.

Limiting overload on-state current lyqyw at natural (T, = 45 °C) and forced (T, = 35 °C) cooling
heatsink type KM 17, vgy = 0,8 Vggw-

a - Belastung nach Leerlauf / surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lyay / current surge during occurs at limiting

mean on-state current rating lrayw.

BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rither A22/00 Z.Nr.: 8 Seite/page 10
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resttra oocemoaie  DZ 950 N 36...44 N D
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Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(-di/dt)
Ty = Tyjmax VR <= Vrrm:» Vem = 0,8 Vrg

Beschaltung/Snubber: R =2, 7W, C=1,5 pF
Parameter: Durchlal3strom / Foward current igy

BIP AM / 00-09-28, K.-A. Rither A22/00 Z.Nr.: 9 Seite/page 11
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Z.Nr.: 10
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ;¢ = f(t)
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